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常用品牌元器件的编码指南

    每一家IC生产商都有其专用的识别产品的方法，通常是通过标识系统、器件编号的前后缀来实现的。本编码指南是按厂家的字母顺序，描述了几个主要公司的元器件编码规律。
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ANALOG DEVICES 
AD  模拟器件

HA  混合A/D

HD  混合D/A

通用信息

A   第二代

DI  介质隔离

Z   以±12V工作

例：单片和混合IC
 前缀    器件编号    后缀

 AD      x x x x     A Y Z 

                                          温度范围/性能（按参数型增加的顺序）

    通用信息                              I、 J、 K、 L、 M        0℃ - 70℃
    温度                                  A、 B、 C       -25℃或-40℃～85℃
    封装                                  S、 T、 U             -55℃～125℃
精密单片器件描述

ADC 模-数转换器                                     OP   运算放大器

AMP 仪表放大器                                      PM   源于PMI的产品

BUF 缓冲器(电压跟随器)                              SW   模拟开关

REF 电压基准

CMP 电压比较器
SMP 采样/保持放大器
DAC 数-模转换器

MAT 匹配的晶体管
SSM 音频产品

MUX 多路转换器
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MAXIM INTEGRATED PRODUCTS

例          前缀        器件编码         后缀

        MAX        400             M  J  A  /  HR


系列

温度范围

封装

管脚数

筛选
前缀                                          后缀

系列  100-200   模数转换器                    温度范围    C       0℃～70℃
          200-299   接口                                      I     -20℃～85℃
                    线性驱动器/接收器                         E     -40℃～85℃
300-399   模拟开关                                  M     -55℃～125℃
模拟多路转换器                    筛选   /HR     高可靠

400-499   运算放大器                               /883    MIL-STD883

500-599   数模转换器                        封装   /D      芯片

600-699   电源产品                                 /W      大圆片

700-799   微处理器外设

显示驱动器
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MOTOROLA

例      前缀        器件编号     后缀

        MC         14510         L


        描述                    封装

前缀    描述：MC   已封装好的集成电路

              MCC  非密封的集成电路

              MCCF 倒装片线性集成电路

              MCM  集成电路存储器

              LM    与NSC制造的线性集成电路管脚对管脚的等效

              MMS  存储器系列
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NATIONAL SEMICONDUCTOR
例     前缀                     器件编号               后缀

        LF                     356       N                /A+

          

       系列  

器件编号（普通型）和后缀字母（可选）
封装形式                                                   A：改进的电规范 

                                                       C：商用温度范围（第二来源产品）
                                                              可靠性程序（可选）
前缀-系列
ADC数模转换器                AF有源滤波器               COP微控制器系列
CD仅4000系列CMOS         DAC数模转换器             DM数字(单片)
DP接口(微处理器)            DS接口                      LMC线性(CMOS) 
LM线性(单片)               LF线性(BI-FET)               LP线性低功耗
JM-MIL-M38510                J- FET                        HPC高性能微处理器
IDM微处理器(2901)           INS微处理器(4004/8080A)     MM-CMOS
MCA门阵列                   MF线性(单片滤波器)        PAL可编程阵列逻辑
NMC-MOS处理器              PL可编程逻辑                TP电信产品
SCX门阵列                  SD专用数字电路              SN(第二来源)

SL专用线性电路              SM专用MOS电路
后缀温度范围（线性器件）
对于一些专有的线性电路利用编号1-2-3：
1、表示军用温度范围（-55℃～125℃）
2、表示工业器件（-25℃～85℃）
3、表示商用器件（0℃～70℃）
惟独LM1800是个例外，一些第二来源产品遵循原制造厂的编号规则。

温度-核对器件资料的特殊含义
C  0℃～70℃/75℃(CMOS-40℃～85℃)
L  -55℃～85℃(MOS)-20℃～85℃(混合)
M  -55℃～125℃
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FAIRCHILD

例     前缀             器件编号             后缀

        µ A                741                  A H M   


                     电性能分类
                    封装

                    温度
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PHILIPS

例     前缀            器件编号         后缀

        NE                592             N


     温度范围                            封装 

     N     0℃--70℃

     S   -55℃--125℃

    NE     0℃--70℃

    SA   -40℃--85℃

    SE   -55℃--125℃

54 -55℃--125℃

74   0℃--70℃
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TEXAS INSTRUMENTS

例  前缀     器件编号    后缀                    前缀    器件编号    后缀    

     SN 74       S188        J                      TMS      4256   -15   N   L


    描述                                            速度
    温度范围              封装                      封装
                                                    温度范围
前缀(描述)                                      后缀-温度范围（双极型）
AC     先进的双极型电路                           C    0℃～70℃
SBP    双极型微处理器                             E   -40℃～85℃
SMJ    MOS存储器和微处理器                       I    -25℃～85℃或-40℃～85℃
SN     标准电路                                   M   -55℃～125℃
SNJ    标准电路：883B,JEDEC标准101

TAC    CMOS阵列                                 后缀-温度范围（MOS型）

TAL    低功耗肖特基TTL逻辑阵列                  L     0℃--70℃
TL     线性电路                                   M   -55℃--125℃
TLC    LinCMOS™ 电路                             E   -40℃--85℃
TIEF    跨导放大器                                S   特殊范围0℃--70℃
TIES    红外源                                  速度（仅对于MOS电路）
TIFPLA  双极型现场可编程逻辑阵列                 -15最大150ns

TIBPAL  双极型可编程逻辑阵列                     -17最大170ns

TMS     MOS存储器/微处理器                       -20最大200ns

TBP      双极型存储器                            -25最大250ns

TC       CCD成像器                               -35最大350ns

TCM     电信IC                                   -45最大450ns

TIED     红外线探测器                            - 2最大200ns

TIL      光电电路                                - 3最大350ns

VM      语音存储器                               - 4最大450ns

数字和接口电路前缀(温度范围)

54：-55℃-70℃
75：0℃-70℃ [image: image8][image: image9.png]
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